
特性 描述

 陶瓷电源模块，节省一颗电感和一颗电容

 2.8mm×2.6mm×1.35mm/1.10mm 

9 pin LGA封装尺寸

 效率最高可达95%

 屏蔽型结构，低 EMI 噪声

 输入电压：(2.5~5.5)V

 固定输出电压：5V

 最大负载电流：

Iout ≥550mA(在Vin ≥2.5V)

Iout ≥800mA(在Vin ≥3.3V)

Iout ≥1000mA(在Vin ≥4.0V)

 PFM / PWM 自动模式切换功能

 轻载时采用低纹波电压的 PFM 模式

 满负载电流范围内，实现 ±1.5％的电压精度

 内部软启动、过流保护、过温保护

应用

 医疗仪器仪表、移动电话、便携设备

 USB、USB-OTG、HDMI应用

 结构紧凑、小型化应用场景

UDM81256
(2.5~5.5)V输入，1A输出DC/DC

陶瓷基板升压模块，固定输出电压5V

UDM81256是一种适用于空间受限或噪声敏感

的低功率升压型 DC-DC 模块。该器件采用电感器嵌

入式铁氧体基板，可降低辐射EMI噪声和传导噪声；

采用塑料一体化塑封， 可提高贴装可靠性。

通过添加输入/输出电容器，即可使用。噪音低、

易使用，性能可靠。 器件能根据负载电流大小情况，

在PFM模式和PWM 模式之间进行平滑的模式转换。

在轻负载下，自动切换到PFM模式，保证低功耗；在

负载较重的情况下，自动切换为PWM模式，保证低

纹波。该器件即使在PFM模式下也能提供良好的输出

电压精度。 它在整个负载电流范围mA内保持 ±1.5％

的输出电压精度。

Vin＞vout时，开关占空比100%，进入直通模式。

典型应用

UDM81256 Rev1.0
2022.10.26

注：输入电容C1推荐10uF/6.3V ，输出电容 C2推荐
22uF/6.3V;适当增加电容容量，纹波效果更好。
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UDM81256

产品脚位示意图和脚位定义

UDM81256 Rev1.0
2022.9.16

引脚 符号 描述

C1、C2 Vin Vin引脚向模块内部稳压器提供电流。

B2 EN

这是器件的开/关控制引脚。
将该引脚连接到GND可使器件保持关断模式。将此引脚拉至Vin使器件具有软启动功能。
该引脚不能悬空。
EN = H：器件开启，EN = L：器件关闭。

A3、B3、C3 Vout 稳压输出引脚。在该引脚和GND之间连接输出负载。

A1、A2、B1 GND 接地引脚

订购信息

产品型号
输入

输出 包装 备注
输入范围 标称输入

UDM81256 2.5V~5.5V -- 5.0V 3000pcs/卷
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功能规格

极限值 条件 最小值 标称值 最大值 单位

输入电压VIN, EN -0.3 6 V

vsw -0.3 VIN+0.3 V

输出电压VOUT 厂家定制，固定输出电压 6 V

贮存温度 -55 +150 ℃

电气特性 条件 最小值 标称值 最大值 单位

输入电压范围 5.0 V

输入欠压闭锁门限 2.1 2.3 V

输入欠压闭锁门限迟滞 150 mV

最小启动电压 2.3 V

静态电流 EN = Vin，Vin=3.6V, No Load 75 125 μA

关断电流 EN = GND，Vin=3.6V 5 μA

开关频率 2 2.5 3 MHz

效率 VIN =3.3V，VOUT =5.0V，IOUT=0.40A 91 %

EN阈值（开通） 1.05 V

EN阈值（关闭） 0.4 mV

最大占空比 100 %

软启动时间 600 μs

线性调整率 Iout=0.6A，2.5V < VIN< 5.5V ±1.5 %

负载调整率 VIN=3.3V，VOUT=5.0V,0A < IOUT ≤ 1A ±1.5 %

纹波和噪声 VIN =3.3V，VOUT =5.0V，IOUT=0.50A,
Cout=22uF, 20MHz带宽 25 mV

动态负载响应 VIN =3.3V, VOUT =5.0V，Iout=0.5A~1A, 
Cout=22uF, di/dt=2A/μs 268 mV

UDM81256

UDM81256 Rev1.0
2022.9.16
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功能规格（续）

结构特性 最小值 标称值 最大值 单位

尺寸 2.8mm×2.6mm×1.35mmMax
2.8mm×2.6mm×1.10mmMax

mm

重量 0.042 g

环境适应性 条件 最小值 标称值 最大值 单位

工作温度（壳温） -40 125 ℃

高温贮存（环境温度） +125℃，48h

高温工作（环境温度）
+85℃，24h；

输入低压、标压、高压各8h；
VIN =60V，VOUT =12V，IOUT=2.4A

低温贮存（环境温度） -55℃，24h

低温工作（环境温度） -40℃，24h；
输入低压、标压、高压各8h

湿热
高温高湿阶段：60℃，95%；
低温高湿阶段：30℃，95%；

循环10次，每个循环为24h

温度冲击 高温125℃，低温-55℃，高低温各一个小
时为一个周期，共试验32个周期

UDM81256

UDM81256 Rev1.0
2022.9.16

注：高于 “极限值” 部分所列数值的应力有可能对器件造成永久性的损害。在任何绝对最大额定值条

件下暴露的时间过长都有可能影响器件的可靠性和使用寿命。
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效率 负载调整率

Vin=3.3V 动态响应 Vin=4.2V 动态响应

UDM81256

UDM81256 Rev1.0
2022.9.16

典型特性
除非另有注明，测试条件为T环境 = 25℃。
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工作原理
概述

UDM81256是以内嵌电感的磁性陶瓷为基板，内置了

控制 IC、功率MOSFET和滤波电容，同步整流控制的

DC/DC 升压电源模块，外围只需加输入和输出电容即可工

作。占板面积小，功率密度高，特别适合布板空间紧凑的

场合。

它使用陶瓷基板，是一种屏蔽结构，抗EMI效果好，

兼具高可靠性、导热性好、温升低的优点。

器件能根据负载电流大小情况，调整模块的工作频率。

在轻负载下，自动降低频率以减少模块功耗；在负载较重

的情况下，自动切换为正常频率，保证低纹波、高效率。

该器件在整个负载电流范围内保持±1.5％的输出电压精度。

内部软启动（SS）
软启动功能是为了防止模块在启动过程中浪涌电流。

UDM81256内置了软启动功能：当模块使能后，软启动时

间典型值为600μs。

过流保护和短路保护 （OCP）
UDM81256具有逐周期限流保护功能。当电感电流峰

值超过内部峰限流阈值时，则上管关断并进行计数，连续

十余次后，将进入EN off 状态，约20ms后，电源模块自

动进行软启动。

过温关断保护（OTP）

为防止任何过热引起的损坏，当内部芯片温度超过

150℃ 时， UDM81256 停止开关动作。一旦温度低于阈

（120 ℃ 典型值），模块恢复工作。

UDM81256

UDM81256 Rev1.0
2022.9.16
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封装信息

UDM81256

UDM81256 Rev1.0
2022.9.16

标记 尺寸(mm)

L 2.8±0.2
W 2.6±0.2

T
1.35Max

或1.1Max
a 1.0
b 1.0
c 0.3
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焊接及存储注意事项

回流焊焊接曲线推荐

注意：

1、由于模块体积较大，请不要将模块置于板底

过回流焊，避免模块掉落

2、对于散装和已拆封原包装的产品,要放干燥

箱内保存（干燥箱的相对湿度要求在10%以内），对

于未拆封原包装的产品，尽可能放干燥箱内保存。

3、上板前，受潮产品需要严格遵照烘烤条件烘

干样品：125 ℃情况下烘干48小时以上。

UDM81256 Rev1.0
2022.9.16

UDM81256
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版本信息

版本号 日期 变更内容 变更页码

V1.0 2022.9.16

UDM81256
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